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Hersteller LAPIS Semiconductor
Beschreibung MOSFET N-CH 30V 7A HSMT8
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETSs,
B = 1 (=T T (=
Teilstatus 2707 pcs Stock
Serie -

Verlustleistung (max) 2W (Ta)
TypFET NGChamel
CFETMerkmal e
Drain-Source-Spannung (Vass) OV
Stom- Ununterbrochener Abfluss (1) bei 25 G 7A(Ta)

VGS (th) (Max) @ Id 2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) Max) @ Vgs sonC@IV
Eingabekapazitat (Giss) (Max) @ Vds - HOBF @15V
 Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) LSV
vesMa) OV
Vemackwng OrignalResl®
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